Doktadnos¢ obliczen

Typowo 10%, chociaz:

* w obwodach wymagajacych precyzji: 1%

* w specyficznych aplikacjach nawet < 0,1%

* za$ czasem moze wystarczy¢ sam rzad wielkosci (potega 10)
Dziatania arytmetyczne zwiekszaja niepewnos¢

* przy mnozeniu/dzieleniu wynikow niepewnych, niepewnosci wzgledne

sumuja/odejmuja sie (w przyblizeniu)
* przy potegowaniu mnozg sie przez wyktadnik

Zaokraglenie:

* do 2 cyfr znaczacych = blad pojedynczej wartosci < 5%

> po dwdéch mnozeniach/dzieleniach/kwadratach btad < 20%
* do 3 cyfr znaczacych = btad pojedynczej wartosci < 0,5%

> po dwoch mnozeniach/dzieleniach/kwadratach btad < 2%

Dla osiggniecia standardowej doktadnosci (10%) wynikow koncowych
konieczne jest zachowanie 3 cyfr znaczacych w wynikach posrednich

* 1,41467 — 1,41; 0,085632 — 0,0856; 740508 = 740,508 k — 741 k

tukasz Starzak, Przyrzady i uktady mocy, lato 2019/20
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Przyktad

* Moc strat statycznych w tranzystorze

P=DR P

D =066709 — 067  (+0,4%)

R =0010623 — 0011  (+3,6%)

I =11515  — 12 (+4,2%)

P =093963... 1,06128  (+13,0%)
— 1,1 (+17,1%!)

(przypadek wyjatkowy, ale prawdopodobny)
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Dobor elementow

e Dotyczy: Q,D, L,C_, C.

L 4

pozostate elementy s3g identyczne albo (obwod sterowania) standardowe

e Zakup przez Katedre

* szukamy w katalogu firmy TME https://www.tme.eu/pl/

* warto uzywac filtrow dla U, L, C

4

L 4

> I:dla Qi D; dla L trzeba sprawdzi¢ (rms/sat); dla C nie uzywacé
sprawdzamy dostepnos¢ w ilosci detaliczne;j
elementy niezatwierdzone za 14 dni = zakup we wtasnym zakresie

Kryteria

L 4

L 4

4

L 4

nadrzedne: koszt

konieczne: typ wskazany na liscie w instrukcji

wymagane: obliczone wartosci (wszystkie o charakterze granicy dolnej)
wymiary: maksymalne podane na liscie w instrukgji

obudowa: dla tranzystora (ograniczy opcje do sensownych, umozliwi
ewentualny montaz tranzystora)
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* Zmienny potencjat zrodta

« Dla zataczenia tranzystora v > U.

* mozliwe, ale wymagatoby
dodatkowego uktadu scalonego

Ug

ig

Sterowanie tranzystora

Uktad rownowazny

0l
.

= o\

] ol

Ugs

* identyczne napiecia gatezi
i prady przekrojow
* sterowanie wzgledem niskiego
i statego potencjatu
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Uktad praktyczny
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Schemat do projektowania ptytki drukowane;j
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Przepiecia w uktadach impulsowych
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